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PATENTE DE INTRODUCGCIORN
por diez =fios
a favorde Donm Antonio-'nxva‘.mx de

¥en a ', de naciona.lida.d espa.ﬁola., residen‘be en Barcé=
‘long, calle Ea.dilla, nfimero 895, p o T :

~ "PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE RESISTENCIAS EIECTRI-
- CAS™s |

MEKORIA DESCRIPTITVA

Ha merecido singular aceptacién en el extranjero,
concretamente en Italis, un sistema de febricacién de re=

sistenciss eléctricas, en particuler de resistencias pars

‘eplicaciones redioeléctricas; electroacfisticas y similes

res: ¥ mo hsbiéniose practicado ni divulgedo el tal proce
dimiento de febricecién en Espaﬁa; desea implantarlbr' en
ella el solicitante, mnp‘arén&ose con la corresponiiente
patente de introdiccilny
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Tiere 1a ventaje el procedimiento de referencis,

- de permitir obtemer resistencias de los més diversos velo=

res 6hmicos, con igual volumen y proporcisnes exteriores y
empleanio puede &ecirsé 1la nii_sma. b:ani;i&a& ¥y clase de mate-
riss primes. 41 propio tiempo, traténiose de resistenciss
perteneéientes al grupo de lag 11915'9;1&8 "re_sitehn'ib.s qui-
micas" pusden resulter mis econémicas gue las formades me-
diante bobinados, y ademfs se puede llegar & ve,loreé mry
elevados, lo que es practicamente imposible con el tipo
Sobimdo‘s

8e care,cter.iza el nuevo procedimiento emn cuestidnm,
en gue se conmstituye la resistencis a base de tn soporte
cilfnirico (circuler, oval, prismético, u‘ot:co)', ‘preferi~-
blemerte tubwiar, de meterial cerfmico no higrostépico,
que se recubre de una cepe delgeia de un barniz resistente .
semiscomiuctori Dicho barniz es inatacable por los agentes .
atmosféricos y resistente a los esfuerzos mecénicoss

El citado recubrimiento es nna megcls compuesta de
un barniz que puede endurecerse por el da,ior_y mn grafito
en estado coloidal, de mmneras que sometié.a. le misme s tm
pro‘ceéo de poiimeriza.ciéx‘l» se. asegura la esté‘biliﬂ.‘é& dsl-
valor en ohmios: Verienio en ls composicién del 'b;.raiz;% le
proporcién barniz/grafito, sge veria en consorsncis le re~
gistividad de ;La. megels y por ende 91 galor en o@nﬁios de
le resistencids ¥ ello dentro de smplios lim,itesfi‘

‘Tos extremos d¢ la resistencis; & los gus se aplicen
easquiilos.ﬁetélicss de embormemiento, se recubren de na
capa de meta.lizécién-o de berniz graf{tico de muy baja re-
sistemsin al objeto de asegurar tn mejor comtacto entre

la oape resistente y el terminal;
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lﬂ&maéﬁﬁel_sistema citedo de variar Ia proporcién
barniz/grafito se pueds congeguir, tambien el ajuste
Shmico de la recistencia & un valor previsto, grabanio,
por un medio maéénico cuslguiera, una hélice en la super-

ficie &e la resistencia, de marera que quede levantada y

- quitada la eortezs o caps semi-coniuctora, en los puntos

corresponiisrtes s dicha hélice: Con ello guede interrum<

‘pida la resistencia en el sentido ds sus generatrices y

resulta continna en.cam;io gseghin la franja helicoidgl asi
determinada: Por tanto; el valor éhmico de la resisztencia
dependeré ~aparte del espesor y de la naturaleza o compo-
sicifn de la capa sémiéconﬂuctcra, que son los mismos pars
la resistencia helicoidal gue para la ciliﬁdrica original-
‘de. la longitudl y anchura de la dicha franja helicoidal,
valores que aepenQen,de'y qué&an fijados por el paso de

la héiice grabaia; Se comprenie gue defermineio sxperimen—
talmente el valor exacto real de la resistencia cilindri-
ca, podré calcularse teoricamente <y realizar practicamen-
te~ el de la helicoidal deducida del grabado ée le héli-
ce, y reciprocamente podré célcularse'el paso de.la héli-
ce ypara obtenar una r351stencia prefijada:

Se recubriré finalmante, 1l resistencia con un bar~
niz aislante u otro medio mecénico, tal por e jemplo una
funie de tubo aceitado, proteftor, al objeto de gerantizar
mejor la capa de mezcle semiconductora, y tembién para
poder marcar elZValor de la registancia en cuestifm:

En la realizacién préctica del piocsaimiento de fa~
bricacién;aaséritO) podré verierse todo cuanto se estime
pertinente, sin salirse de la proteccién e la patente,

mientras se mantenge 1a esencialidad del objoto de la mismas

.



£ ]

20

- 4 S : NP PP £
24

SE REIVIIDICA 3

1 « Un procedimiento pars ls fabricacifén de resisten~
cias e(léctrica.s,l oaracterizaio por el hecho de yue la re-
sictencia se constituye a base de un so;gﬁrte de material
cerfmico no hipgroscSpico, sobre el gue Se aplica una capa
delgeda e un barniz resistente semi~comluctor. '

2 - Un procedimiente para la fabrieaciSn de resisten~
ciag electricas, segfin reiviniicacién 1, caracterizsdo en
que la resistencia slectrica se constituye a Sa.se de un
soporte cilfnirieo de material serémico no higroseépico,
sobre el que se aplica muna mezcla compuasta de un barniz
eniurecible poxr el ocalor o pOr otro medio adecné:}.o”y gra.—

fito en estaio coloital, sometiéniose el conjunto & un

proceso de polimerigacién o de dedecacién con el que se |

asegura la estabilided fisica y Simica del recubrimientos

3 =~ Un procedimiento para 1la febricacifn de resis-
tencias aléétric-a.s, ségﬁn reiviniidacionss 1 y 2, en el
qus variamio las proporcionss de grafite y barniz en la
mezcla & aplicar sﬁ;perficiﬁlmante sobre el soperte ceré~
mico, se varfa en concordancia el valor 6bmico de la re-
gistencis; | |

4 = Un proceéimié»nto pars la fabricacién de resis=
tencias eléctricas sagfn reiviniicaciones anteriores, de
acuerdo con el cusl se ajusta el valor en ohmios ds la

resistencia, grebanio, de forma 4ue quede leventedo y

quitaio en los puntos corresgomientes el barniz semi.:

corductor, una hélice en la superficis ‘de la resistencis
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formada, de mamera qus queda interrumpide la contirmijed
de recubrimiento en ¢l sentido de las gensratrices, y
subsiste en cambio la tal contimnmided en sentido helicoi-
dal, pssanio a gueder determinedo el valor ohmico por lsa
longituvd; ancho y grueso de la‘fraﬁja. helicoidal semi-con~
ductora resultante: | |

| 5 -~ Un proéedimiento pars la fabricecisn de resise
tencias electricas, segln reivindicaciones anteriores, de
scuerdo con el cual se aplice a los extrémos de la resis-
tencie une cepa de metalizacién o de berniz grafitico de
muy bajo valor resistivo, él, objeto de asagurar un busn
contacto entre la cepa resistente semi-comiuctors y unoa
casquillos gue se montan en dichos e'.xtremos; Yy que se em=
bornan a los terminsless |

6 - Un procedimiento pera la fsbricecién de resis-

tenciss eléetricas, segfin reiviniiceciones anteriores, de

acuerdo con el cual se protege la resistencia formais
del modo dicho, éon un berniz superficisl aislsnte o con
otro medio mecénico, tal un tubo aceitados

7 < Procedimiento para la f@rica.cﬁn de resisten~

eiss eléctricask

Consta la presente He=
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~moria Descriptiva de seis hojms meceno-
grafia&as eseritas por uns sola caras, nu=
meradas del 1 &l 6, y con sus 1linses numera-
des, a su vez de cinco en cimo‘z'

garcelona-, 10 mayo 1948
LAz

183732



	Bibliographic data
	Description
	Claims



